

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 975201069 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：38	、訪客IP：54.158.56.96


  	姓名	
      	  馮勝彥(Sheng-yan Feng)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  多量子點系統之熱整流效應
(Thermal rectification effects of multiple semiconductor quantum dot junctions)
      	   
	相關論文		★ 矽鍺/矽異質接面動態臨界電壓電晶體及矽鍺源/汲極結構之研製	★ 量子點的電子能階
	★ 應用於數位電視頻帶之平衡不平衡轉換器設計	★ 單電子電晶體之元件特性模擬
	★ 半導體量子點之穿隧電流	★ 有機非揮發性記憶體之量測與分析
	★ 鍺奈米線與矽奈米線電晶體之研製	★ 選擇性氧化複晶矽鍺奈米結構形成鍺量子點及在單電子電晶體之應用
	★ 以微控制器為基礎的智慧型跑步機系統研製	★ 單電子電晶體耦合量子點的負微分電導效應
	★ 單電子電晶體的熱電效應	★ 多量子點系統之熱電效應
	★ 單電子電晶體在有限溫度下的模擬	★ 分子電晶體之穿隧電流與熱電效應
	★ 串接耦合量子點之熱電特性	★ TE 微波模式電子迴旋共振化學氣相沉積於大面積非晶矽薄膜均勻度之研究



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本論文理論性地探討量子點崁入絕緣層系統之熱整流效應。絕緣層兩端連接金屬電極，並加入真空層使系統得到良好的熱整流效應。利用多能階安德森模型來探討多量子點系統中的熱整流特性，並且藉由凱帝旭-格林函數的技巧計算系統中電子在穿隧過程的電流與熱流。在不對稱的穿隧率和強庫侖交互作用的情況下，明顯觀察到熱整流以及負微分熱導的行為。



	摘要(英)	It is illustrated that semiconductor quantum dots (QDs) embedded into an insulating matrix connected with metallic electrodes and some vacuum space can lead to significant thermal rectification effect. A multilevel Anderson model is used to investigate the thermal rectification properties of the multiple-QD junction. The charge and heat currents in the tunneling process are calculated via the Keldysh Green’s function technique. We show that pronounced thermal rectification and negative differential thermal conductance (NDTC) behaviors can be observed for the multiple-QD junction with asymmetrical tunneling rates and strong interdot Coulomb interactions.
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